
































































































专利名称(译) EL显示器使用半导体薄膜晶体管

公开(公告)号 US6730966 公开(公告)日 2004-05-04

申请号 US09/725798 申请日 2000-11-29
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优先权 1999341272 1999-11-30 JP
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其他公开文献 US20010002703A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种电气设备，其能够防止由于连接到相对电极的大电力外部开关
引起的频率特性的劣化，并且能够防止灰度数量的减少。电子设备包括
多个源信号线，多个栅极信号线，多个电源线，多个电源控制线和多个
像素。多个像素中的每一个包括开关TFT，EL驱动TFT，电源控制TFT和
EL元件，并且电源控制TFT控制EL元件的阴极和阳极之间的电位差。
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